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La unién F-N. Introduccién al MOS8
Tecnologia. Frincipios basicos.

Oxidacidon. Implantacién iédnica. Difusién. Cape fina. Fotoli-
tograftia. Grabado. Medidas.

Tecnologia n-MDOS puerta de polisilicio.
Tecnologia c-MOS puerta de polisilicio.

Reglas de disefo.
El transistor MOS.
Ecuacién del transistor. Diagrama de Memelinck. Farametriza-
cidon del modelo de transistor. Adquisicién de parametros.
Inversién débil.
El inversor H™MOS.
Caracteristicas estéticas. Dimencionamiento. Caracteristicas
dinamicas. Fotencia consumida. Comparacion con otros tipos
de inversores.

Reduccién de escala (scaling down).

Reduccién de escala con campo constante. FRendimientos de
fabricacidén. Reduccién por debajo de las 3 micras.

Circuitos légicos combinacionales.

Puertas activas. NMOS estatico y dinamico. Frecarga. idem
CMOS.

Circuitos légicos sincronos.

Transistor de paso. Légica de dos y cuatro fases. Ejemplos.
Generacidon de las fases.



8 — Circuitos légicos secuencizlec.
Bésculas. Flip—-flops. FLA =
¢ — Circuitos de E/S.

Frotecciones de entrada. Buffers de salida. Buffer de reloj.
Buses. Amplificadores de buses.

10 - Circuitos estructurados.
Multiplexores. Demultiplexores. Decodificadores. FLA’s.

11 - Memorias.
ROM. SRAM. DRAM. EFROM. EEFROM.

12 — Contadores.

13 - Convertidores a/d y d/a.



